Приложение 1

Таблицы напряжений

Проверка режимов, приведенных в табл. 1 (кроме особо оговоренных ) производится относительно .корпуса прибора при следующих условиях:

— усилители У1 и У2:

снимаются при сбалансированном усилителе;

переключатель УЗ-В1-4 устанавливается в положение ЖДУЩ;
резисторами R2 (|) и R20 (<-> ) луч устанавливается в центре экрана;
— развертка УЗ;

резистором R8 (УРОВЕНЬ) потенциал базы транзистора УЗ-Т8 устанавливается 0;

переключателями УЗ-В1-2, УЗ-В1-3, УЗ-В1-4 устанавливаются в положения ВНУТР. _П_ ЖДУЩ. соответственно, резистором R20 (<->) луч устанавливается в центре экрана;

переключатели V/ДЕЛ и ВРЕМЯ/ДЕЛ находятся в положениях «05» и «2» соответственно;

напряжение на электродах транзистора УЗ-Т7 снимается в положений V, переключателя V/ДЕЛ;
напряжения на электродах транзисторов УЗ-Т4, УЗ-Т6 проверяются относительно общей точки диодов УЗ-Д2 и УЗ-ДЗ, при этом переключатель. УЗ-В1-4 устанавливается в, положение АВТ;

-питающие напряжения 12 и минус 12 В должны быть установлены с точностью ±0,1 В, при напряжении сети 220±4 B.

Таблица 1

Поз. Обозначение
Транзистор
Напряжение, В



Коллектор

(сток)
Эмиттер

(исток)
База

(затвор)



Усилитель У1


Т1
КП303И
8,0—8,3
0,6—1
0

Т2
КТ361Г
-(3,8—5,0)
1,3—1,8
0,6—1.2

ТЗ
КТ361Г
-(3,8—5,0)
1,3—1,8-
0.6—1,2

Т4
КТ368БМ
-(1,8—2,5)
-(4,5—5,5)
-(3,8—5,9)

Т5
КТ368БМ
-(1,8—2,5)
-(4,5—5,5) -
-(3,8—5,0)

Т6
КТ361Г
-(11.3—11;5)
-(1,3-1,9)
-(1,8—2,5)

Т7
КТ325Б
0.2—1,2
-(2,6—3,4)
-(1,8—2,5)

Т8
КТ325Б
0,2—1,2
-(2,6—3,4)
-(1,8-2,5)

Т9
КТ325Б
6,5—7,8
От 0 до 0,7
0,2—1,2

T10
КТ325Б ,
6,5—7,8
От 0 до 0,7
0,2—1,2



Усилитель У2


Т1
КТ940Б
60—80
8,3—9,0
8,8—9,3

Т2
КТ940Б
60—80
8,3—9,0
8,8—9,3

ТЗ
КТ940Б
100—180
11,0—11,8
11,8—12,3

Т4
КТ940Б
100—180
11,0—11,8 1
11,8—12,3



Развертка УЗ


Т1
МП26А
-(10,6—10,1)
12
13,5—14,5

Т2
МП26А
-(10,6—10,1)
12
13,5—14,5

ТЗ
МП26А
-(10,5—11,5)
-(10,1—11,1)
-(11,0—10,4)

Т4
КТ361Г
-(18—23)
-(8,2—10,2)
-(8,5—10,5)

Тб
КТ361Г
-(14,5—17)
-(8—10,2)
-(8,0—10,5)-

Т7
КТ315Г
6—6,5.
0
0—0,2

Т8
КТ315Г
4,5—5,5
-(0,5—0,8)
0

Т9
КТ315Г
4,5—5,5
-(0,7—0,9)
-(0,5—0,8)'

Т10
КТ36ГГ
-(11,4—11,8)
0
-(0,6—0,8)

Т12
КТ315Г
0,5—1,5
-(0,6—0,8)
0

TI3
КТ315Г
4,5—5,'5
3,7—4,8
4,5—5,6

Т14
КТ361Г
-(12,7—13)
От -0,3 до2,0
От -1 до 1,5

Т15
КТ368БМ
3,0—4,2
3,2—4,2
3,6—4,8

Т16
П217
-(25—15,0)
-12
-(1.2,0—12,31

T17
КТ361Г
-(25—15)
- (12,0—12,8)
-(12,6—13)

Т18
КТ368БМ
4,5—5,5
3,0—4,1
2,0—2,6

Т19
КТ315Г
7,5—8,5
4,5—5,5
5,2—6,1

Т20
КТ361Г.
-12
5,1—6,.!
4,5—5,5

Т22
КТ315Г
0,4—1
От -0,2 до0,2
0,5—0,8 -

Т23
КТ315Г
12
От -0,3 до 0,3
0,4—1
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Продолжение табл.1

Поз. обо-вначение
Транзистор
Напряжение. В



Коллектор

(сток)
Эмиттер

(исток)
База

(затвор)

Т24
КТ361Г
-12
(9,6-11,3)
-(10,5-13,9)

Т25
КТ315Г
8,0-8,5
От -0,2 до 0,2
От -0,2 до 0,2

Т26
КТ361Г
-12
От 0,1 до -0,1
0,5-1,1 

Т27
КТ361Г
-12
0,5-1,1
от -0,2до 0,4

Т28
КТ315Г
11,8-12,1
7,5-7,8
8,0-8,5

Т29
КТ315Г
6,8-7,3
-(0,5-0,8)
0

Т30
КП303И
12
7,3-8,3
6,8-7,3

Т32
КТ315Г
12
6,9-8,1
7,5-8,8

ТЗЗ
КТ315Г
10,6-11,5
6,1-7,6
6,8-8,3

Т34
КТ315Г
10,6-11,5
6,1-7,4
6,8-8,1

Т35
КТ315Г
-(4,8-7)
-(8,5-8,9)
-(8,0-8,8)
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Таблица 2

Номер вывода.
1
2
3
4
5
6
7
8

Величина напряжения, В
5,7—6,9
—(1900-2100)
—(1940-2140)

—(1550-1950)

80-60
80-60

Продолжение табл. 2

Номер вывода
9
10
1,1
12
13
14

Величина напряжения, В
0-100
100-180
100-180
0-100
0-100
5,7-6,9

Проверка режимов, приведенных в табл. 2 (кроме особо оговоренных), производится относительно корпуса прибора.

Проверка режима на контактах 1,14 ЭЛТ (Л2) производится относительно потенциала катода (минус 2000 В).
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Приложение 2

Данные намотки трансформаторов

Таблица 1

Данные намотки трансформатора Тр1 (ШЛ*25)

Наименование
Данные обмоток


I
Экран
II
III
IV


Данные обмоток

1. Вывод проводом
МГТЛ 0,12
0,45

2. Номера выводов
13; 14; 24
21
23; 3132;
22; 33; 34
11; 12

3. Марка провода
ПЭВ-2
МЗТ
ПЭВ-2
ПЭВ-2
ПЭВ-2

4. Диаметр без изоляции, мм2
0,20
S=0,05H
0,20
0,40
0,45

5. Ширина слоя, мм
34
35
34
34
34

6. Число витков в слое
132
1
134
75
52

7. Число витков
1778
1.2
1330
450
52

8. Количество слоев
14
1.2
11
6
1

9. Отвод от витков
1630
—
665
225
—

10. Изоляция между слоями бумагой
КТ-50
—
КТ-50
К-080
—

11. Изоляция сверху обмотки бумагой
К-120Х2

К-120Х2
П0.07ХЗ

 К-120Х2
ПО,07Х3

К-120Х2

12. Число выводов
3
1
3
3
2

1З. Напряжение, В
220
—
150
54
6,3

14. Ток, А
0,12
—
0,05
0,15
0,3

15. Сопротивление, Ом
135

.

101
12.6
0.&
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Таблица 2

Данные намотки трансформатора УЗ-Тр1

Наименование
Номера обмоток


I
II
III
IV


Данные обмотки

1. Номера выводов
4; 5; 6
1; 2; 3
13; 14
11; 12.

2. Вывод
Проводом обмотки 
Проводом обмотки
4 жилы провода обмотки
4 жилы провода обмотки

3. Марка провода
ПЭТВ-939
ПЭТВ-939
ПЭТВ-939
ПЭТВ.939.

4. Диаметр без изоляции, мм2
0,23
0,23
0,08
0,08

5. Число витков
5Х2
40X2
50
1600

6. Число витков в слое
5Х2
21Х2
—
—

7. Количество слоев
1
2
—
—

8. Номер секции

—
1
2—5

9. Число витков в секции
—
—
50
400

10. Изоляция сверху обмотки бумагой
—
—,
К-120Х2
К-120Х2

11. Число выводов
3
3
2
2

12. Напряжение, В
2
48
30
1000

13. Ток, А
0.01
0,05
0,01
0,001

14. Сопротивление, Ом
0,1
1,2±0,18
9±1,4
300±45

15. Магнитопровод 
Сердечник МЗ000 НМСШ7Х7

16. Электрическая схема трансформатора 


[image: image1.png]





57

Приложение 3

Перечень элементов.

Зона
Поз.

Обозначение
Наименование
Кол.
Примечание

A3
R1
Резистор С2-23-0,25-523 Ом±1%-Б-Г
1


A3
R2
Резистор СПЗ-9а-1-47 к0м±20%—16
1


A3
R3
Резистор C2-23-0,25-10,2 к0м± 1%-Б-Г
1


A3
R4
Резистор02-23-0,25 1 МОм±1%-Б-Г
1


A3
R.5
Резистор02-23-0,25-113 кОм±1%-Б.Г
1


A3
R6
Резистор02-23-0,25-909 кОм±1%-Б-Г
1


А1
R7
Резистор МЛТ-0,25-240 кОм ± 10%
1


А6
R8
Резистор СПЗ-9а-1-47 кОм±20%—Г8
1


А6
R9
Резистор МЛТ-0,25-360 к0м±10%
1


А5
R10
Резистор МЛТ-0,25-240 к0м±10%
1


A3
RI1
Резистор02-23-0,25-182 кОм±2%-Б-Г
1


А5
R12
Резистор МЛТ-0,25-11 к0м±10%
1


А4
R13
Резистор МЛТ-0,25--100 к0м±10%
1


А4
R14
Резистор02-23-0,25-1,27 кОм±1%-Б-Г
1


А4
R15
Резистор02-23-0,26-1,3 кОм±1%-Б-Г
1


А4
R16
Резистор02-23-0,25-3,92 кОм±1%-Б-Г
1


А4
R17'
Резистор С2-23-0„25-6,49 к0м± 1%-Б-Г
1


А4
R18
Резистор02-23-0,25.-13 кОм±1%-Б-Г
1


А4
R19
Резистор02-23-0,25-39,2 к0м± 1%-Б-Г
1


А4
R20
Резистор СПЗ-9а-1-10 к0м±20%~15
1


А6
R21
Резистор МЛТ-0,25-51 к0м±10%
1


А4
R22
Резистор02-23-0,25-64,9 к0м± 1%-Б-Г



А4
R23
Резистор С2-23-0,25-392 кОм±1%-Б-Г
1


А4
R24
Резистор С2-23-0.25-130 кОм±1%-Б-Г
1


АЗ
С1
Конденсатор К10-7В-М47-33 пФ±10%
1


A3
С2
Конденсатор К10-7В-М1500-1000 пф±10%
1


A3
С4*
Конденсатор К10-7В-М750-220 пф±10%
1
* 0,82, 100, 120, 150, 180, 220,270 пФ

A3
С5
Конденсатор КТ-1-М750-12 пф±10%-3
1


A3
С6
Конденсатор КТ-1-М750-12 пф±10%-3
1


A3
С7*
Конденсатор КТ-1-М750-12 пф±10%-3
1
* 8,2; 10, 22; 27 пФ12; 15; 18;

А2
С8
Конденсатор КТ-1 -М750-82 пФ ± 10%-3
1


А6
С9
Конденсатор КТ-1-М750-18 пФ±10%-3
1


А6
ею
Конденсатор КПК-МН-8/30
1


A3
В1
Переключатель ПГМ-10П4Н-IV-7
1


А4
В2
 - » - ПГМ-10П2Н-IV-2
1


А6
Гн1
Гнездо
1


А6
Кл1
Зажим
1

А4
Кл2
Зажим
1


А1
Л1
Трубка электронно-лучевая 8Л07И
1


А2
Л2
Лампа ИНС-1
1


А2
Лз1
Линия задержки на 110 нс
1


А6
Пр1
Вставка плавкая ВП1-Г 0,бА 250В
1


А5 •А6
Тр1 Ш1
Трансформатор
Соединитель ОНЦ-ВГ-2^/1В-р
1

1


А6
Ш2
Вилка двухполюсная ВД1
1

А4-
шз
Колодка
1



У1
Усияитель
1.


A3
R1
Резистор МЛТ-0,25-24 Ом±10%
1


A3
R2
Резистор МЛТ-0,25-1,1 к0м±5%
1


A3
R3
Резистор С2-23-й,25-301 Ом±1%-Б-Г
1


A3
R4
Резистор МЛТ-0,25-100 к0м±10%
1


A3
R5
С2-23-0.25-1 МОм±1%-Б-Г
1


A3
R6*
Резистор МЛТ-0,25-11 к0м±11%
1
* 1,8; 2,4; 3,04,3; 6,8; 7,5; 8,2; 22; 33; 43 к0м

А3
R7
МЛТ-0,25-6,8 к0м±10%
1


А3
R8
МЛТ-0,25-270 Ом±5%
1


А3
R9
СПЗ-1а-680 Ом-11
1


А3
R10
МЛТ-0,25-10 к0м±10%
1


A3
R12, R13
МЛТ-0,25-2,7 к0м±5%
2


A3
R14, R15
МЛТ-0,25-1,8 к0м±5%
2


А3
R16
С2-23-0.25-1,82 кОм±1%-Б-Г
1


А3
R17
МЛТ-0,25-10 кОм ± 10%
1


A3
R19
МЛТ-0,25-3,9 к0м±5%
1


A3
R20
МЛТ-0,25-4,7 к0м±10%
l


A3
R22
МЛТ-0,25-220 Ом±5%
1


A3
R23, R24
МЛТ-0,25-1,8 кОм ± 5%
2


A3
R25
МЛТ-0,25-180 Ом ± 10%
1


A3
R26
МЛТ-0,25-110 Ом±10%
1


А4
R27
МЛТ-0,25-180 Ом±10% ,
1


A3
R28
МЛТ-0,25-110 Ом±10%
1


A3
R29
МЛТ-0,25-1,8 кОм ± 5%
1


А2
R30
МЛТ-0,25-10 Ом±10%
1


А2
R32
МЛТ-0,5-300 Ом±5%
1


А2
R33, R34
МЛТ-0,25-МО Ом±10%
2


А2
R35
МЛТ-0,25-470 Ом±5%
1


А2
R36, R37
МЛТ-0,25-560 Ом±5%
2


А2
R38
МЛТ-0,25-100 Ом±5%
1


А2
R39
СПЗ-1а-470 Ом-11.
1


А2
R40
МЛТ-0,25-110 Ом±10%
1


А2
R41*
МЛТ-0,25-1,8 к0м±5°/о
1
*1,1;1,5; 2,2; 2,4; 2,7 кОм

А2
R42
МЛТ-0,25-10 Ом±10% ^
1


А2
R43
МЛТ-0,25-110 Ом ± 10%
1


А2
R44, R45
МЛТ-0,25-470 Ом±5%
2


А2
R46
МЛТ-0,25—62 Ом±5%
1


А2
R47
МЛТ-0.25-100 Ом ± 10% .:
1




Конденсаторы



A3
С1
К10-7В-Н90-0,01 мкФ
1


A3
С2
К10-7В-М47-33 пф±10%
1


A3
СЗ, С4
КЮ-7В-Н90-0,01 мкФ
2


A3
С7
К50-6-1-16В-100 мкФ
1


A3
С8
К10-7В-Н90-0,01 мкФ
1


А2
С9
KТ-1-М750-10 пф ± 10% -3
1


А2
C10
К50-6-1-16В-100 мкФ
1


А2
С11*
К10-7В-М1500-120 пф±10%
1
*0; 82; 100; 150; 180 пФ

А2
С 12
К- 10-7В-М 1500-220 пФ±10%
1


A3
Д1
Диод КД503А
1


A3
Д2
Стабилитрон Д814Г
1


A3
Т1
Транзистор полевой КПЗОЗИ
1


A3
Т2, ТЗ
Транзистор КТ361Г
2


а3
Т4,Т5
КТ-368БМ
2


A3
Т6
КТ361Г
1


A3
Т7...Т10
КТ325БМ
4



У2
Усилитель
1




Резисторы



А2 .
R1
МЛТ-0,:2.5-1,1 к0м±5%
1


А2
R2
МЛТ-0,25-10кОм±5%
1


А2
R3
МЛТ-0,25-110 Ом±10%
1


А2
R4
МЛТ-0,25-47 Ом±10%
1


А2
R5
МЛТ-0,25-110 Ом±10%
1


А2
R6
МЛТ-0,25-47 Ом±10%
1


А2
R7
МЛТ-0,25-110 Ом±10%
1


А2
R8
МЛТ-0,25-47 Ом ± 10%
1


А2
R9
МЛТ-0,25-110 Ом±10%
1


А2
R10
МЛТ-0,25-47 Ом±10%
1


А2
R11..R14
МЛТ-2-3,6 к0м±5%
4


А2
R15...R18
МЛТ-2-22 к0м±5%
4


А2
R19
СП3-38В-100кОм-II
1


А2
Т1...Т4
Транзистор КТ940Б
4



УЗ
Развертка



А1
R1
Резистор МЛТ 0,25-6,8 к0м±10%
1


А!
R2, R3
Резистор МЛТ-0,25-270 Ом±5%
2


А1
R4
МЛТ-0,25-24 Ом ± 10%
1


А1
R5, R6
МЛТ-2-9,1 М0м±10%
2


Al
R7
МЛТ-0,25-1,8 к0м±5%
1


Al
R8
МЛТ-2-6.2 М0м±10%
1


Al
R9
МЛТ-0,25-6,8 к0м±10%
1


Al
R10
СПЗ-9а-1Г-2,2 Мом±20%-20
1


A6
R11
МЛТ-0,25-200 Ом±10%
1


Al
R13
МЛТ-1-1 М0м±10%
1


Al
R14, R15
МЛТ-0,25-61 к0м±10%
2


Al
R16
МЛТ-0,25-6,8 к0м±10%
1


.Al
R17
МЛТ.0,25-1,1 к0м±5%
1


Al
R18
СПЗ-9а-11-680кОм±20%-20
1


Al
R19
МЛТ-0,25.1,8 к0м±5%
1


Al
R20
МЛТ-0,25-750 Ом±5%
1


A6
R21
МЛТ-0,25-240 к0м±10%
1


A6
R22, R23
МЛТ-0,25-11 к0м±10%
2


A6
R24
МЛТ-0,25-20 к0м± 10%
1


A6
R25
МЛТ-0,25-240 к0м± 10%
1


A6
R26
МЛТ-0,25-750 Ом±5%
1


A6
R27
МЛТ-0,25-3,9 к0м±5%
1


A6
R28, R29
МЛТ-0,25-47 Ом±10%
2


A6
R30
МЛТ.0,25-750 Ом±5%
1


A6
R32
 МЛТ-а25-3,9 к0м±5%
1


A6
R33
 МЛТ-0,25-3 к0м4-5%
1


A6
R34
 СПЗ-38в-1,5 кОм-11
1


A6
R35
 МЛТ-0,25-180 Ом±10%
1


A6
R36
 МЛТ-0,25-11 к0м±10%
1


A6
R37
 СПЗ-38в-4,7 кОм-11
1


A6
R38
 МЛТ-0,25-11 к0м±10%
1


A5
R39
 МЛТ-0,25-240 к0м±10%
1


A5
R40, R41
 МЛТ-0,25-6,8 к0м±10%
2


A5
R43
 МЛТ-0,215-820 Ом±б%
1


A5
R44, R45
 МЛТ-0,25-3 к0м±5%
2


A5
R46
 МЛТ-0,25-11 к0м± 10%
1


A5
R47
 МЛТ-0,25-5,6 к0м±5%
1


A5
R48
 МЛТ-0,25-750 Ом±5%
1


A5
R49
 МЛТ-0,25-3,9 к0м±5%
1


A5
R50
 МЛТ-0,25-20 к0м±10%
1


A5
R51
 МЛТ-0,25-330 Ом±5%
1


A5
R52
 МЛТ-0,25-6,8 к0м±10%
1


A5
R53
 МЛТ-0,25-1,5 к0м±5%
1


A5
R54
 МЛТ-0,25-20 к0м± 10%
1


A5
R55
 МЛТ-0,25-240 кОм ± 10%
1


A5
R56
 МЛТ-0,25-6,8 к0м±10%
1


A5
R57
 МЛТ-0,25-3 к0м±5%
1


Al
R12*
 МЛТ-0,25-1Мом±10%
1
*560 кОм-.3,4 mom

А5
R68
Резистор СПЗ-38В-4,7 кОм-II
1


А5
R69
» МЛТ-0,25-2,7 к0м±5%
1


А5
R60
» МЛТ-0,25-5,6 к0м±5%
1


А4
R61
» МЛТ-0,25-200 Ом±10%
1


А5
R62
» МЛТ-0,25-10 к0м±5%
1


А5
R63
» МЛТ-0.25-5,6 к0м±5%
1


А5
R64
» МЛТ-0,25-2,4 к0м±5%
1


А5
R65
» МЛТ-0,25-6,8 к0м±10%
1


А5
R66
» МЛТ-0,25-3 к0м±б%
1


А5
R67
» МЛТ-0,25-3,3 к0м±5%
1


А4
R68
» МЛТ-0,25-1 М0м;± 10%
1


А5
R69
» МЛТ-0,25-6,8 к0м± 10%
1


А4
R70
» МЛТ-0,25-47 Ом±10%
1


А4
R71
» МЛТ-0,25-6,8 к0м±5%
1


А4
R72*
» МЛТ-0,25-10 к0м±5%
1
* 9,1; 11; 12; 13; 15;16: 20; 22 к0м

А4
R73, R74
» МЛТ-0,25-11 к0м±10%
2


А4
R75
» МЛТ-0,25-330 Ом'±5%
1


А4
R76
» МЛТ-0,25-750 Ом±5%
1


А4
R77, R78
» МЛТ-0.25-1,5 к0м±5%
2


А4
R79
» МЛТ-0,25-20 к0м±10:%
1


А4
R80
» МЛТ-0,25-82 Ом±5%
1


А4
R81
» C2-23-0,25-6,49 кОм±1%-Б-Г
1


А4
R82
» С2-23-0.25-191 Ом±1%-Б-Г
1


А4
R83
» C2-23-0,25-1,3 кОм±1%-Б-Г
1




Конденсаторы



А4
Cl, C2
К50-6-1-50В-20 мкФ
2


А1
СЗ
К50-6-1-100В-1 мкФ
1


А1/
С4
К50-6-1-50В-20 мкФ
1


А1
С5, С6
К50-6-1.100В-1 мкФ
2


А1
С7, С8
МБМ-1500В-0,01 мкф±10%
2


А1
С9
К15-5-Н20-6.3 кВ-68 пф
1


А1
С11
КТ-1 -М750-22 пФ ± 10%-3
1

А6:
С12
К10-7В-Н90-0,01 мкФ 
1


А6
С13
МБМ.160В-0,! мкф±20%
1


А6
С14
МБМ.250В-0.05 мкф±20%
1


А6
С15
К10-7В-М-1500-270 пф±10%
1


А6
С16
К10-7В-Н90-0,015 мкФ 
1


А6
С17 С18
К50-6-1-16В-100 мкФ
2


А6
С19
К10-7В-М1500-680 пф±10%
1


А5
С20
К10-7В-М750-10 пф±10%
1


А1
С21
К15-5-Н70-ЗкВ-680 пФ
1


А5
С22
К10-7В-М47-39 пф±10%
1


.А5
С23
КЮ-7В-Н90-0,01 мкФ 
1


'.А5
С24
К50-6-1-50В-20 мкФ
1


А5
С25
К50-24-63В-1000 мкФ
1


.А5
С26, С27
К50-24-160В-100 мкФ
2


А5
С28*
КЮ-7В-М47-56 пФ±10%
1
* 47, 56, 68; 88; 100 нФ

А5
СЗ0
К10-7В-М47-39 пф±10%
1


А4
С31
МБМ-160В-1,0 мкф±20%
1


А4
С32
КСО-2-500В-Б-1500 пф+5%
1


А4
C33*
К10-7В-М1500-390 пф±10%
1
* 180, 229, 270, 390, 330, 470, 560; 680, 820 пФ

А4
С34
К10-7В-М1500-1000 пф±10%
1


А4
С35
МБГО-2-160 В-2,0 мкф±10%
1


А4
С36
К10-7В-М1500-820' пф±5%
1


А4
С37
MBM-160B-OJ5 мкф±20%
1


А6
В1
Переключатель П2К
1


А1
Д1
Столб Д1005А
1


А1
Д2...Д4
Диод Д220Б
3


А1
Д5
Столб Д1006А
1


А6
Д6
Диод Д220
1


А6
Д8
Диод Д220
1


Д6
Д9. Д10
Стабилитрон Д814Г
2


А5
Д11
Диод Д220
1


А4
Д12
» КД503А
1


Асфальтобетон
ДС1, ДС
Прибор выпрямительный КЦ405Б
2


А1
Т1...ТЗ
Транзистор МП26А
3


А1
Т4...Т6
>> КТ361Г
2


А6
Т7...Т9
» КТ315Г
3


А1
T10
» КТ361Г
1


А 6
Т12, Т13
Транзистор КТ315Г
2


А5
Т 14
» КТ361Г
1


А5
Т15
» КТ368БМ
1


А5
Т 16
» П217
1


А5
Т 17
» КТ361Г
1


А5
Т 18
КТ368БМ
1


А5
Т 19
КТ315Г
1


А5
Т22
КТ361Г
1


А5
Т20
КТ315Г
1


А5
Т23
КТ315Г
1


А5
Т24
КТ361Г
1


А5
Т25
» КТ315Г
1


А5
Т26, Т27
» КТ361Г
2


А5
Т28, Т29
» КТ315Г
2

А4
Т30
Транзистор КПЗОЗИ
1


А4
Т32...Т35
Транзистор КТ315Г
4


A1
Тр1
Трансформатор высоковольтный
1



Пр1,Пр2
Вставка плавкая ВП-1 0,25А 250В
2
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